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B1S-G Details PDF

B1S-G
Hersteller-Teilenummer: B1S-G

Hersteller / Marke: Comchip Technology

Teil der Beschreibung: DIODE BRIDGE 100V 0.8A MBS

Datenblätter: B1S-G.pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer B1S-G

Hersteller Comchip Technology

Beschreibung DIODE BRIDGE 100V 0.8A MBS

Kategorie
Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-

GleichrichterTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Spitzensperr- (max) 100V

Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If 1.1V @ 800mA

Technologie Standard

Supplier Device-Gehäuse MBS

Serie -

Verpackung Tape & Reel (TR)

Verpackung / Gehäuse TO-269AA, 4-BESOP

Betriebstemperatur -55°C ~ 150°C (TJ)

Befestigungsart Surface Mount

Diodentyp Single Phase

Strom - Sperrleckstrom @ Vr 5µA @ 100V

Strom - Richt (Io) 800mA

VUO50-12NO3
IXYS
RECT BRIDGE 3PH 58A 1200V
FO-F-B

D2SB60 D2G
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1PHASE 600V 2A
GBL

BU1210-E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
RECTIFIER BRIDGE 1000V 12A
BU

B1S0001
BISS
BISS DIPSOP-16

MP502W
Micro Commercial Co
RECT BRIDGE 50A 200V WIRE
LEADS

BU2508-M3/51
Vishay Semiconductor Diodes
Division
RECTIFIER BRIDGE 25A 800V BU

HD06-T
Diodes Incorporated
RECT BRIDGE GP 600V 0.8A
MINIDIP

TS10P03GHD2G
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1P 200V 10A TS-6P
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